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Сульфид свинца PbS – узкозонный полупроводник (0.41 эВ при 300 K для моно-
кристаллических образцов), восприимчивый к видимой и ближней ИК области 
спектра, поэтому он нашел применение в различных оптоэлектронных устрой-
ствах, гелиоэнергетике, сенсорике и микроэлектронике. Допирование пленок 
химическими элементами является важным инструментом изменения электро-
физических характеристик, в связи с чем стоит задача исследовать свойства 
пленок сульфида свинца, легированных ионами иттрия. 

На рисунке приведены температурные зависимости электропроводности 
пленок в аррениусовских координатах lnσ − f(1000/T), 102-352 K для 
исследованных пленок PbS и PbS(Y), осажденных из реакционных ванн, 
содержащих 0.005 и 0.01 моль/л. С учетом угловых коэффициентов линейных 
участков рассчитанные значения энергии активации проводимости составили 
0.08, 0.11 и 0.24 эВ, соответственно. Такие небольшие численные значения, по-
видимому, соответствуют энергетическим барьерам, возникающим на границах 
зерен [1]. Полученные зависимости имеют линейный характер, однако на 
прямых 1 и 2 имеются изломы при Т = 149 и 143 K, которые характеризуют 
энергию активации образовавшихся примесных уровней 0.06 и 0.04 эВ. 

 
Температурная зависимость темновой проводимости пленок PbS (1) и PbS(Y), 

осажденных из реакционной смеси, содержащей 0.005 (2) и 0.01 (3) моль/л Y(NO3)3  
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